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Exercice 13.1 B

Interprétez ce schéma:

WCC

ISETD_‘_I

INPUT (+) 2

1....,,TIT
|
TIT

fa.
Ii"-]l
fo-

B\

ECOLE POLYTECHNIQUE
FEDERALE DE LAUSANNE

|._l
_||-» PMOS
A
]
_Ik— NMOS
—
C-0OUTPUT

INPUT (-;D-——-E; :l
P

Jﬂ_ J%—| J%—I

—l

|-!:|_

MC14574 from Motorola Semiconductor

P.A. Besse, EPFL

Ch.13, p.53, “Circuits analogiques en CMOS”

Composants semi-conducteurs, 2019



% ECOLE POLYTECHNIQUF

Exercice E13.2: Ampli de tension avec NMQS ™7™

Utilisez un NMOS comme ampli de tension.
Inspirez-vous du chapitre 7 sur les BJT.
Remplacez le transistor bipolaire par un NMOS !

P.A. Besse, EPFL Ch.13, p.54, “Circuits analogiques en CMOS” Composants semi-conducteurs, 2019



